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БУДУЩЕЕ: GaN-ТРАНЗИСТОРЫ

АП901А, АП901Б – СВЧ транзисторы на 
основе отечественных GaN-транзисторных 
кристаллов

АП902А, АП902Б, АП902В, АП902Г –
новое поколение СВЧ GaN-транзисторов

Аванпроект по созданию задела для 
догерти GaN-транзистор для применения 
в составе базовых станций 5G
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АО «НИИЭТ» - 65 лет от идеи до современных продуктовТема семинара:

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 5. Приемная: +7 (473) 226-20-35

Отдел маркетинга и сбыта: +7 (473) 280-22-94


